
U 7650 DD Chopperstab1hmerter CMOS Operationsverstärken 
* In Fntwrckhu;g ‚ 

Bezeichnung der Anschlüsse 

1 Anschluß Kondensator C 
EXT B 

2  Anschluß Kondensator C 
EXT A 

+Ucec1 

P A 
3 NC (Absehirmung‘) 

4 invertierender Eingang 

5 _ nichtinvertierender Eingang 

6 

7 

inv. 

Bieht In />—"'“" Ausgang NC (Absehirmung) 
Eingang negative Betriebsspannung 

H 

"'CC2 

8 Rückleitung-Kondensatoren 

9 — Ausgangsklemmung 

10 Ausgang 

11 positive Betriebsspannung 

L'CCI 
Rückleitung 12 interner Taktausgang 

axt, Takt- 
singang 

| 13 externer Taktausgang 

14 Umschaltung INT/EXT 

Bauform: 

- _- DIP-14, Plast (Bild 3) 

Übersichtsschaltplan 
Der U 7650 DD erreicht seine extrem niedrige Offsetspannung durch den Verpgleich der 

Spannungen am Iinvertierenden und nichtinvertierenden Eingang über einen Null- Verstär- 

ker. In zwei extern anzuschließenden Kondensatoren wird die Korrekturspannung pe- 

speichert. Eine Klemmschaltung im Rückkopplungsnetzwerk reduziert die Verstärkung 

des Hauptverstärkers bevor der maximale Ausgangspegel erreicht wird. 

Der U 7650 DD ist intern für eine Verstärkung von 1 kompensiert. 

Grenzwerte 

. Kurz- ; eba 
Kennwert zeichen min. MaxX. Einheit| 

positive |‘lc‘hlr“l‘r$‘;}.mlullln;{ UCC‘I 0 9g V 

\negative Betriebsspannung _U(‘C2 0 9 V 

Takteingangsspannung Ulc—‚h Uacs LJ('.(‚1 V 

Gleichtakteingangs- Ul(.‘ f(UCC2IU‚S) 1.( il 0,3 V 

spannung 

Lagertemperatur T5"'43‘ -55 150 °C | 

Sperrschichttemperatur 'l'j 125 Z 

L a L i} 
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Ausgewählte Kennwerte 

M Kurz i 
Kennwert zeichen Meßbedingung min.4 Uyp- max. |Einheit 

positive Betriebsspannung UCCI 5 18 V 

negative Betriebsspannung 'UCCZ 5 18 V 

Gleichtakteingangs- UIC '(UCC2 U(:C]'2 V 

spannung +4) 

getriebstemperaturbereich T, { 10 70 C 
{ 

|Ausgangsstrom I0 | 20 mA 

stromaufnahme ICC Rı 2 100 KOhm 1,8 2,8 mA 

Eingängsoffsetstrom '10“ ! 5 50 pA 
1 | 

Eingangsbiasstrom IIB1) | 40 400 pA 

effene Spannungs- AU„rrn Ug =Ta0 V 100 115 dB 
verstärkung RG = 10 KOhm | 

Gleiehtaktunterdrückung C[\'1Rn U1 „* 10 V 86 110 AB 

RG = 10 KOhm 

Betriebsspannungs- svn“ AUCC= 20 V 86 110 aB } 

unterdrückung RG = 10 KOhm 

‘]n:ügang'sofl'setspunnung 102) RC‘ = 10 KOhm 160 500 V 

max. Ausgangsspannungs- UC)SSE) T€L = 10 KOhm 24 27 V 

|bereich R = 2 KOhm 20 23,5 V 
| | . 2 „ 7 
offene Spannungsver- Apatr | o 5 - 10 V 100 115 dB 

stärkung RI = 10 KOhm 

Gleichtaktunterdrückung CMR UI = 10 V 86 110 dB 

RG = 10 KOhm 

|Betriebsspannungs- SVR |UGG="* 8 V bzw. | 86 110 dB 
! j „ 7 T unterdrückung UCC 18 V 

RG = 10 KOhm 

Transitfrequenz [1 2 2,5 MHz 

a —+ 
3 i s - 5 =- 5 20 1) gültig bei Ucc ; 15 V, T, 10 b|s;70 C 

2) gültig bei Un =- 15 V, T, =25°C-5K 
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Ausgewählte Kennwerte 

Kurz- AA ; 8 
Kennwert zeichen Meßbedingung min. | typ. Max, 

positive Betriebsspannung Uf‘Cl 2,5 8 

negative Betriebsspannung ‚u(_‘{_2 2,5 8 

Umgebungstemperatur 'I‘n 10 70 

Eingangsoffsetspannung ÜIO 5 20 

Ausgangsspannungsbereich ÜO'€‘% ! 4,7 

offene Spannungs- AU01'1‘ 110 140 

verstärkung 

Gleichtaktunterdrückung CMR 110 130 

Betriebsspannungs- SVR 110 130 

unterdrückung | 

Stromaufnahme ohne Last I(..(\ | 1,4 2,0 

Taktfrequenz (intern} eh 200 

Applikationsschaltung: invertierender Verstärker 

Eingung 

Ausgang 

an 

Applikationsschaltung: niehtinvertierender Verstärker


